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題號 題目內容概述 

認知層次 

命題資料來源 

難易度  

知

識 

理

解 

應

用 

困

難 

適

中 

容

易 
教學方向與建議 

1  

%60%100
23

3



。 

Ans：C 

 ˇ  
第1章概論 

1-4 基本波形認識 
  ˇ 學生理解波形定義。 

2 

 

Z1二極體 ON，Z2 ON。 

IZ=
3.0

3

2.0

36



=15-10=5(mA)。 

Ans：A 

 ˇ  

第2章二極體 

2-4 稽納二極體的

特性 

 ˇ  

學生理解稽納二極體順向

偏壓、逆向崩潰偏壓定義，

帶入電路計算。 

3 
 

2
220

110
24  =16.97(V) 

Ans：D 

 ˇ  

第3章二極體應用電

路 

3-2 整流電路 

  ˇ 

學生理解變壓器、整流定

義，整流分類、整流二極體

最大承受逆向電壓之不同。 

4 

 

Vi＜3V，D OFF，Vo=0， 

Vi≧3V，D ON，Vo=Vi。 

Ans：B 

 ˇ  

第3章二極體應用電

路 

3-5 截波電路 

  ˇ 
學生理解截波電路輸入、輸

出波形關係。 

5 
 

Vo(max)=6+6=12(V)，Vo(min)=6-1=5(V)。 

Vo(rms)=
2

5

2

12 22

 =9.19(V)。 

Ans：C 

 ˇ  

第3章二極體應用電

路 

3-6 箝位電路 

 ˇ  

學生理解箝位電路輸入、輸

出波形關係與波形有效值

計算。 

6 
 

Ans：D 

 

ˇ   

第4章雙極性接面電

晶體 

4-1 雙極性接面電

晶體之構造及特性 

  ˇ 
學生理解BJT電晶體三極

摻雜濃度之不同。 



7 
 

Ic= 100
100

7.06



=5.3(mA)， 

VCE=12-5.3×1=6.7(V)。 

Ans：C 

 ˇ  

第5章雙極性接面電

晶體直流偏壓電路

分析 

5-2 直流偏壓分析

步驟與直流偏壓電

路種類 

 ˇ  
學生理解電晶體偏壓之

IB、IC、VCE基本計算。 

8  
集極回授式偏壓電路之 VCE≧0.7V，不會發生

飽和。電路如第 9題。 

Ans：A 

ˇ   

第5章雙極性接面電

晶體直流偏壓電路

分析 

5-2 直流偏壓分析

步驟與直流偏壓電

路種類 

  ˇ 
學生理解電晶體各種偏

壓定義。 

9 
 

IB=
)199(

1

2.1

612





=0.05(mA)=

BR

076 
 

RB=106kΩ。 

Ans：D 

 ˇ  

第5章雙極性接面電

晶體直流偏壓電路

分析 

5-2 直流偏壓分析

步驟與直流偏壓電

路種類 

 ˇ  

學生理解電晶體各種偏

壓之 IB、IC、VCE基本計

算與應用。 

10 

 

Ans：B 

ˇ   

第6章BJT電晶體

放大電路 

6-3 BJT電晶體放

大電路分析 

 ˇ  

學生理解BJT電晶體各

種放大電路之電壓放

大、電流放大、輸入阻

抗、輸出阻抗、功率放

大定義與比較。 

11 
 

IB=
5.0)199(50

7.02




=0.013(mA)， 

rπ=26/0.013=2000=2kΩ。 

Vo/Vi=Rc×99/2=150，Rc=3kΩ。 

Ans：B 

 ˇ  

第6章BJT電晶體

放大電路 

6-3 BJT電晶體放

大電路分析 

 ˇ  

學生理解電晶體各種放

大電路之電壓放大、電

流放大、輸入阻抗、輸

出阻抗、功率放大計算

與應用。 

12  
Vo/Vi=(3k//6k)/(100+50)=2k/150=13.3。 

Ans：C 

 ˇ  

第6章BJT電晶體

放大電路 

6-3 BJT電晶體放

大電路分析 

 ˇ  

學生理解電晶體各種放

大電路之電壓放大、電

流放大、輸入阻抗、輸

出阻抗、功率放大計算

與應用。 

13  
Ans：D 

ˇ   

第7章電晶體串級

電路 

7-1 串級連接系

統 

  ˇ 
學生理解電晶體串級電

路之分類。 

14 
 

截止頻率為半功率點，120/2=60W。 

Ans：B 

ˇ   

第7章電晶體串級

電路 

7-6 多級放大器的

頻率響應 

  ˇ 

學生理解多級放大器的頻

率響應之截止頻率為半

功率點定義。 



15  

FET 與 BJT 比較增益頻寬乘積大小，需比較電

路。 

Ans：B 

ˇ   

第7章電晶體串級

電路 

7-6 多級放大器的

頻率響應 

  ˇ 
學生理解FET 與 BJT 基

本特性比較。 

16 
 

1Q 為 P通道 MOSFET，
2Q 為 N通道 MOSFET 

當 VVi 0 ，
1Q 視為 OFF(即工作截止區)， 

2Q 視為 ON(即工作在歐姆區)。 

Ans：C 

ˇ   

第八章場效電晶體 

8-3.5互補式MOSFET

的構造及特性 

ˇ   
學生理解互補式MOSFET的

構造及特性應 

17 
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Ans：A 

 ˇ  

第八章場效電晶體 

8-5.3增強型MOSFET

之直流偏壓(汲極回

授偏壓) 

  ˇ 
學生理解汲極回授偏壓放

大原理與計算 

18 
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Ans：D 

 ˇ  

第九章場效電晶體

放大電路 

9-4共汲極放大電路 

  ˇ 
學生理解共汲極放大電路

的小信號分析 

19 
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Ans：A 

  ˇ 

第九章場效電晶體

放大電路 

9-4共汲極放大電路 

  ˇ 
學生理解共汲極放大電路

的小信號分析 



20 
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Ans：C 

  ˇ 
第十章運算放大器 

10-4.2減法器 
  ˇ 

學生理解OPA減法器的原

理及計算 

21 
 

此題文積分電路，脈衝波經積分變方波； 

方波經積分變三角波 

Ans：A 

 ˇ  
第十章運算放大器 

10-5.2積分器 
 ˇ  

學生理解OPA積分器的原

理 

22 
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Ans：A 

  ˇ 

第十章運算放大器 

10-6.3臨界電位比

較器 

  ˇ 
學生理解OPA臨界電位比

較器的原理 

23 
 

(B)音頻振盪一般為 RC 相移振盪或韋恩電橋

振盪 

Ans：B 

ˇ   

第十一章基本振盪

器 

11-1正弦波產生電

路 

 ˇ  學生理解音頻振盪器原理 

24 
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Ans：C 

  ˇ 

第十一章基本振盪

器 

11-1.3韋恩電橋振

盪器 

  ˇ 
學生理解韋恩振盪器原理

及計算 

25 
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221 RRR  ， 2R >> 1R  

Ans：D 

 ˇ  

第十一章基本振盪

器 

11-4.2方波產生電

路 

  ˇ 
學生理解555盪器原理及

計算 

 

 


